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HOCHUL 州長宣佈在奧爾巴尼納米科技綜合園建立 NSTC 極紫外光加速推動計畫  

  
該園區是全美三大 NSTC 旗艦半導體研發設施之一  

  
EUV 加速推動計畫協助研究人員推進關鍵的研發計畫，促進先進半導體技術的商業化進

程  

  
奧爾巴尼納米科技綜合園將成為北美首個也是唯一一個公有的高數值孔徑極紫外光刻中

心，為紐約首府地區帶來先進半導體研究與製造未來  

  
合作夥伴關係包括來自 IBM、美光、應用材料、東京電子和其他行業領軍企業的重大私

人投資，這些企業將把尖端晶片製造技術融入其研發工作中  

  
  
Kathy Hochul 州長今日宣佈「美國晶片法案：極紫外光技術加速推動計畫 (CHIPS for 

America EUV Accelerator)」盛大啟動，並於紐約研究、經濟發展、技術、工程和科學中

心 (New York Center for Research, Economic Advancement, Technology, Engineering 

and Science, NY CREATES) 奧爾巴尼納米科技綜合園舉行正式剪綵儀式。EUV 加速推

動計畫於 7 月 1 日正式啟用，是全美三個已公佈的國家半導體技術中心 (National 

Semiconductor Technology Center，NSTC) 旗艦研發設施之一。2023 年 12 月，州長宣

佈與 IBM、美光、應用材料、東京電子等半導體行業的領軍企業建立全新價值 100 億美

元的合作夥伴關係，在 NY CREATES 的奧爾巴尼納米科技綜合園建立下一代半導體研發

中心。該公私協力合作專案將資助建設一個尖端的高數值孔徑 (Numerical Aperture, NA) 

極紫外光刻中心 (High NA Extreme Ultraviolet Lithography Center)（北美首個也是唯一

一個公有的高數值孔徑極紫外光刻中心），該中心將為世界上最複雜、功能最強大的半導

體研發提供支援。除了對紐約首府地區的變革性投資外，該合作專案還將使紐約州成為美

國最先進的公有半導體研發基礎設施的所在地，支援紐約科技經濟的長期增長。這項前所

未有的由政府主導的合作夥伴關係，為將奧爾巴尼獲選為聯邦極紫外線加速推動計畫 

(EUV Accelerator) 所在地鋪平了道路。該計畫將於園區內再投資至少 8.25 億美元，進行

對國家與經濟安全至關重要的研發工作。  

  
Hochul 州長表示，「NSTC EUV 加速推動計畫的啟用，充分展現公私部門合作能夠如

何強化本州勞動力，同時也為全國半導體研究與製造奠定堅實基礎。」「自從上任以來，



本人始終致力確保紐約在商業、製造、科技與研發創新領域保持領先地位，此次計畫啟動

僅是開端。」  

  
Natcast 執行長 Deirdre Handford 表示，「EUV 加速推動計畫的盛大啟動，對於 

Natcast、NSTC 乃至全美半導體生態系統均具里程碑意義。此座頂尖設施彰顯我們在美

國發展並推進次世代半導體技術的堅定承諾。EUV 光刻已成為量產更小、更快、更高效

率晶片的關鍵製程。透過 EUV 加速推動計畫，我們為 Natcast 和 NSTC 成員研究人員提

供關鍵工具的使用權，協助拓展研究範疇並開啟商業化進程，進而鞏固美國在未來科技領

域的領導地位。」  

  
EUV 加速推動計畫將匯聚 Natcast、NSTC 會員機構以及 NY CREATES 研究人員，共同

開展促進先進半導體技術加速商業化所需的關鍵研發工作。  

  
EUV 加速推動計畫核心功能包括：  

• 配備全球最先進 EUV 光刻設備及次世代研發能力，現階段提供標準數值孔徑 EUV 

系統，預計 2026 年升級至高數值孔徑 EUV 系統。  

• 為產業、學術及政府夥伴提供協作空間與資源，共同推動科技創新。  

• 設有專屬的 Natcast 常駐辦公室與人員，為 Natcast 及 NSTC 會員研究人員提供

支援。  

• 支援能夠培育、促進並壯大優秀人才隊伍的各項計畫。  

• 透過在 EUV 加速推動計畫及所有 NSTC 設施內營造開放且協作的研發環境，促進

廣泛的 NSTC 成員參與。  

除了美國晶片法案設計與協作設施 (Design and Collaboration Facility, DCF) 以及美國晶

片法案 NSTC 原型製作與國家先進包裝製造計畫 (National Advanced Packaging 

Manufacturing Program, NAPMP) 先進包裝試點設施 (Packaging Piloting Facility, PPF) 

之外，EUV 加速推動計畫將躋身全球頂尖半導體研發基地之列。三個 NSTC 旗艦研發設

施共同彌補了現有生態系統中的關鍵缺口，為半導體價值鏈上的各類利益相關者——包括

大學、中小企業、大型製造商以及政府機構——提供無與倫比的價值，並協助打造強大且

充滿活力的美國半導體生態系統。  

  
NY CREATES 在其奧爾巴尼納米科技綜合園購置並安裝由阿斯麥 (ASML) 設計和製造的

高數值孔徑極紫外光刻工具，包括美光、IBM、應用材料公司、東京電子等在內的行業合

作夥伴將在這裡使用迄今為止最先進的半導體設備。紐約高數值孔徑極紫外中心使紐約州

成為創新晶片技術研發的目的地，如今幾乎所有的智慧手機、平板電腦、筆記型電腦和電

腦伺服器都採用該技術。該中心還將促進國際合作夥伴關係，因為世界知名的研究機構將

在這裡擴展業務，吸引來自全球各地的企業。  

  
為支援此專案，紐約州已投資 10 億美元擴建奧爾巴尼納米科技綜合園，透過購買阿斯麥

的 EXE:5200 高數值孔徑極紫外掃描器建立高數值孔徑極紫外中心，並建造 NanoFab 

Reflection，這是一座高度高度複雜的新建築，擁有超過 50,000 平方英呎的潔淨室空

間，將促進未來合作夥伴的增長，並支援國家半導體技術中心、國家先進封裝製造計畫和
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國防部微電子共用計畫等新舉措，後者最近被授予紐約州。在為期兩年的施工階段，該專

案創造了大約 500 到 600 個工會建築工作崗位，並按現行工資標準支付工資。  

  
帝國州發展公司總裁、執行長兼廳長 Hope Knight 表示，「在 Hochul 州長的領導下，

紐約州持續進行策略性投資，支援全州半導體生態系統中的創新研發與製造——我們已見

證這些投資開始開花結果。今天的里程碑是我們持續努力的最新成果。憑藉堅實的公私合

作夥伴關係，以及聯邦與州級夥伴的鼎力支援，美國半導體產業的復興正透過紐約州實

現。EUV 加速推動計畫在此過程中扮演關鍵角色，驅動區域乃至全州的經濟成長。」  

  
NYCREATES 總裁兼執行長 Dave Anderson 表示，「NY CREATES 與產業夥伴深感

自豪能延續我們二十年來推動半導體技術發展的傳統。隨著 Natcast 正式宣佈 EUV 加速

推動計畫投入運作，以及其於奧爾巴尼納米科技綜合園區辦公室的啟用，這項最新合作無

疑是推進美國長期創新發展的重要里程碑。現階段已可運用標準數值孔徑 EUV 光刻技

術，明年更將引進高 NA EUV 設備。我們引以為傲的是，NY CREATES 正全力支援 

NSTC 的使命，推動突破性研究、創造顯著經濟效益，並培育策略性人才——這些對美國

國家安全與經濟領導地位至關重要。」  

  
紐約州立大學 (State University of New York, SUNY) 校長 John B. King Jr. 表示，

「紐約州能崛起成為半導體領域領導者絕非偶然，這要歸功於參議員 Charles 

Schumer 、Kathy Hochul 州長，以及包括國會議員 Paul Tonko 在內的民選代表的不懈

努力。他們的工作使 SUNY 能充分發揮培育未來產業領袖與專業人才的優勢，同時提供

頂尖環境促進研究與製造創新。我們深感榮幸共同見證 NSTC EUV 加速推動計畫啟動，

並感謝 Natcast、NSTC、美國商務部，以及所有辛勤付出的政策制定者、產業夥伴與團

隊成員成就今日盛事。」  

  
參議員 Charles Schumer 表示，「美國首座國家半導體技術中心正式啟用！今日全球目

光聚焦奧爾巴尼與紐約上州，這裡將成為半導體製造領域科學與工程突破的新前沿，其成

就甚至將超越當今想像。此設施的啟用如同音爆般震撼，鮮明宣示美國將主宰半導體科技

未來。這正是我在制定《CHIPS 與科學法案》(CHIPS and Science Act) 並創立 NSTC 

計畫時所期盼的歷史性時刻。此設施將讓全美頂尖科學家、大學與企業運用全球最先進設

備開發微晶片。這是聯邦政府歷史性新舉措的起點，確保次世代微晶片將在美國、在首府

地區研發，而非中國或海外。今天，我們幫助引領美國晶片研究和製造的下一個時代，而

紐約上州地區正在領導這一進程。」  

  
參議員 Kirsten Gillibrand 表示，「NSTC EUV 加速推動計畫啟用是紐約州乃至全美的

重要里程碑。這座頂尖設施不僅推進美國半導體產業發展、強化國家安全，更在紐約上州

創造高薪就業機會。我曾全力推動《CHIPS 與科學法案》的通過，就是為了將此類投資

帶回國內。今日我自豪見證此成果，這將鞏固紐約作為全球半導體製造領導者的地位。」  

  
眾議員 Paul Tonko 表示，「自具歷史意義的《CHIPS 與科學法案》通過以來，我們不

斷向各界宣示：紐約州作為產業領導者，擁有推動美國半導體長期創新的獨特優勢。今日

我們慶祝此成功推動所帶來的創新契機、就業前景與研究突破。我特別欣慰我的《能源創



新微電子研究法案》(Microelectronics Research for Energy Innovation Act) 將補足未來 

EUV 研發需求。在慶祝此盛大啟用之際，讓我們確保政府、學界與產業夥伴能持續投資

首府地區長期展現的創新先驅精神。」  

  
州參議員 Patricia Fahy 表示，「得益於州議會與 Hochul 州長爭取的投資，首府地區在

公共部門的人工智慧與半導體工程研究領域已領先全國乃至全球。這些成果吸引未來科學

家與技術人才，促進區域經濟發展，並由公私部門協力推進。此加速推動計畫讓奧爾巴尼

納米科技綜合園區與首府地區在半導體工程領域嶄露鋒芒，未來數十年都將備受矚目。我

要感謝 Hochul 州長、前總統 Joe Biden，以及立法同仁為促成今日成果所做的努力，並

期待持續強化首府地區在半導體工程與人工智慧領域的全國領導地位。」  

  
紐約州眾議員 John T. McDonald III 表示，「NSTC EUV 加速推動計畫於奧爾巴尼納米

科技綜合園區的啟用，不僅是首府地區的歷史時刻，更是整個紐約州的重要里程碑。這項

對先進半導體研究與製造的投資，不僅強化地方經濟、創造優質就業，更鞏固紐約作為科

技創新領導者的地位。我感謝 Hochul 州長、NY CREATES 以及所有合作夥伴，持續致

力於推動紐約州的永續成長。」  

  
奧爾巴尼市長 Kathy Sheehan 表示，「我要感謝 Schumer 領袖、國會議員 Tonko 和 

Kathy Hochul 州長的不懈工作和宣導。這無疑是奧爾巴尼市、首府地區乃至整個紐約州

的又一重大里程碑。NY CREATES 對半導體技術的持續投資，不僅鞏固了奧爾巴尼在尖

端創新研發領域的傳奇地位，更將確保我們在 EUV 技術研發上的全球領導優勢。」  

  
奧爾巴尼縣縣長 Daniel P. McCoy 表示，「今日對奧爾巴尼縣與紐約州而言，是具有劃

時代意義的一天。這不僅確立了我們作為全球半導體創新與製造領導者的地位，更為本地

經濟注入大量高薪科技與建設工作機會。再次恭喜 Hochul 州長促成這項卓越的公私合作

夥伴關係，不僅強化我們的競爭優勢，更正式認可並支援首府地區及 NY CREATES 奧爾

巴尼納米科技綜合園區在半導體研發領域的領導地位。」  

  
自從上任以來，Hochul 州長一直將半導體產業列為其行政預算的重要組成部分。州長還

獲得了 1 億美元的額外預算，用於資助「紐約重點吸引高科技就緒產業 (Focused 

Attraction of Shovel-Ready Tracts New York, FAST NY)」計畫。FAST NY 計畫於 2022 

年 12 月啟動，目前已撥款超過 1.75 億美元，用於在全州北部地區的 20 個地點準備超過 

2,500 英畝的土地，以期做好產業就緒準備，這是企業在選址時所尋求的關鍵要素。  

  
在 Hochul 州長的領導下，紐約州已成功吸引多項變革性製造投資，包括 Chobani 在摩和

克谷 (Mohawk Valley) 的十二億美元擴建計畫、IBM 數十億美元的半導體研發計畫、

Micron Technology 在紐約中部歷史性的千億美元半導體設施——這是州史上最大規模的

私人投資——以及其他多項回流製造計畫，為全州創造了數千個就業機會。州長對人才發

展、供應鏈韌性，以及對少數族裔與女性企業的強力支援，使紐約成為企業將關鍵製造業

務帶回美國的首選地點。這項對奧爾巴尼地區先進製造生態系的最新投資，展現了策略性

州級合作如何催化變革性的經濟發展，強化社區、保障供應鏈，並提升美國在全球科技競

爭中的領先地位。  
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